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Il n’ya que les panneaux photovoltaique capable
de faire une conversion directe du rayonnement
solaire a 1’¢lectrique

Le R&D doit répondre au problematiques suivantes

»La réduction du prix des panneaux PV
» Augmentation de I'efficacité de conversion

> La durée de vie



9J1B|OS 931QJ0 12 Ad

Juna 21 sun path

Decembar? 1 sun path

E - £ :"5_%
s N - = Tme™
11 - Swth
: ---""HHL"‘“~-||~~-ﬂ'I ;
9 e ™ J

M‘-\\f — ""-. +
- T, P e F.
Morth T
B s Wes

La positiondu
soleil varie par
jour et par saison

Surtace

North
v/ Surface azimuth







=h
=
)
—
(DD- D— Current ) “urrent
® , A
e 1000 Wm?
- & - |
Q 8 8O0 Wm*
m ——
8 3 GO0 Wm* _ MPP
3 (_2 e 400 Wm?®
D o =
: E} 200 Wm?
—
1
() Voltage
(D P An increase in solar radiation P An increase in temperature
= increases the power generated by the cell decreases the power generated by the cell

MPPF : Maximum FPowear Point
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Lirradiation augmente La température
La puissance diminue le puissance
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Peut-on connecter directement une charge au panneau!?
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PV Panel ampoule
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Est-ce efficace  Non

Irradiation MPPT Controller &

sensor | Mosfet Driver
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PV Panel

Hacheur ampoule

Pour atteindre le max de la
puissance on utilise le hacheur
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Le hacheur controle le point de puissance maximum
grace au temps d’ouverture et de fermeture du
Mosfet conformément a la charge et a l'irradiation.
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A cet effet plusieurs algorithmes de MPPT
existent, et le plus populaire est le Perturb and
Observe
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Sur la caractéristique P-V deux regions distinctes
sont définies
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La technique P& O modifiée augmente la rapidité de convergence
et réduit les oscillations



